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Revolution im Mobilfunk: Neuer RF-
Schalter fur 6G und autonomes Fahren!

Forscher von UNIST entwickeln revolutionare Halbleiter fur
6G und autonomes Fahren, optimieren Energieeffizienz
und Kommunikation.

NACHRICHTEN AG

UNIST, Sudkorea - Was erwartet uns in der Welt der
drahtlosen Kommunikation? In den letzten Jahren hat sich viel
getan, und die neuesten Entwicklungen sind nichts weniger als
beeindruckend! Ein Forschungsteam der UNIST hat einen neuen
Halbleiter entwickelt, der speziell fur die Anforderungen von 6G
und autonomem Fahren optimiert ist. Dieses innovative
Bauelement verspricht nicht nur einen niedrigen
Energieverbrauch, sondern auch einen nichtflichtigen Betrieb -
eine echte Revolution im Bereich der Hochfrequenztechnologie.
Laut TechXplore bietet der neue RF-Schalter auf Basis von
Vanadiumoxid (VOx) die Moglichkeit, den Fluss von
Hochfrequenzsignalen flexibel zu steuern, was besonders fur
moderne drahtlose Systeme wie Smartphones und AR-
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Anwendungen von Bedeutung ist.

Die Kerntechnologie eines solchen RF-Schalters bleibt nicht nur
effizient, sondern bendtigt auch keinen Standby-Strom, was den
Energieverbrauch erheblich senkt. Mit einer
Schaltgeschwindigkeit von wenigen Nanosekunden ermaglicht
das Gerat ein schnelles Ein- und Ausschalten, wodurch
Kommunikationsstorungen minimiert werden. Es kann
Hochfrequenzsignale bis zu 67 GHz verarbeiten und bietet dabei
eine extrem niedrige Einfugedampfung von unter 0,46 dB im ON-
Zustand und eine hohe Isolation von uber 20 dB im OFF-
Zustand. Dies tragt zur Verbesserung der
Kommunikationsqualitat bei und ist ein echter Gewinn fur alle,
die Wert auf stabile Verbindungen legen.

Die Rolle von Molybdandisulfid in der 6G-
Technologie

Aber das ist nicht alles — auch die Entwicklungen rund um
Monolayer-Molybdéandisulfid-Schalter bieten spannende
Perspektiven fur die 6G-Kommunikation. Laut Matltech
ermoglichen diese neuartigen Halbleiter eine schnellere und
energieeffizientere Verarbeitung digitaler Signale, was
besonders fur Anwendungen im Bereich autonomes Fahren
sowie Augmented und Virtual Reality von Bedeutung ist. Die
herkbmmlichen Hochfrequenzschalter, die auf Festkorperdioden
oder Transistoren basieren, laufen oft Gefahr, dass sie wahrend
des Schaltvorgangs sowie im Standby-Modus zu viel Energie
verbrauchen. Molybdéandisulfid kdnnte hier der Schllussel zu
einer signifikanten Reduzierung des Energieverbrauchs unserer
Kommunikationsgerate sein.

Das Hauptaugenmerk in der Forschung liegt darauf, wie sich
diese Schalter in der Praxis verhalten, insbesondere in
Anbetracht der vielfaltigen Herausforderungen, die drahtlose
Kommunikation in der Industrie mit sich bringt. In komplexen
und unberechenbaren Umgebungen wie Produktionsstatten sind
Echtzeitanwendungen besonders gefordert, und hier kommt das
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Time-Sensitive Networking (TSN) ins Spiel, um eine
deterministische Kommunikation zu gewahrleisten. Laut
Fraunhofer IIS kann TSN helfen, Informationspakete zu
synchronisieren und zu priorisieren, was fur die nahtlose
Integration von IT- und Operationstechnologien unerléasslich ist.

Schlussfolgerung

Ob nun ein neu entwickelter RF-Schalter oder die Verwendung
von Molybdandisulfid — die Fortschritte in der Mikroelektronik
und der drahtlosen Kommunikation machen deutlich, dass die
Zukunft nicht nur smarter, sondern auch energieeffizienter wird.
Die Entwicklung neuer Technologien, die sowohl schnell als auch
energiearm sind, kdnnte entscheidend dafur sein, wie wir in
Zukunft kommunizieren, insbesondere wenn wir an autonomen
Fahrzeugen und immersive AR/VR-Erlebnisse denken. Es bleibt
spannend, wie sich diese Technologien weiterentwickeln und
welche Neuerungen uns in der 6G-Welt erwarten.
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